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Abstract (en)
[origin: US4413241A] A termination device for a transmission line in which it is desired to reduce to a minimum the standing wave ratio resulting
from the reflection of microwaves on a resistive load positioned at the end of the line. For this purpose and more particularly for a microstrip line
comprising a conductor deposited on a dielectric substrate, whose lower face is metallized (earth plane), the conductor is extended by a trapezoidal
resistive film, whose narrow end is connected to a metal coating connected to earth. Moreover, in order to compensate for the inductance of the load,
two capacitors formed by metal deposits deposited on the substrate are connected to the resistive film.

Abstract (fr)
Dans ce dispositif de terminaison de ligne de transmission on cherche à rendre minimal le taux d'ondes stationnaires provenant de la réflexion des
microondes sur une charge résistive placée en bout de ligne. A cet effet, notamment pour une ligne du type microbande comportant un substrat (1)
diélectrique dont la face inférieure est métallisée (plan de masse), un conducteur (3), disposé sur la face supérieure dudit substrat, est prolonge
par une couché résistive (4) de forme trapézoïdale dont l'extrémité etroite est raccordée à une métallisation (5) reliée à la masse. En outre, pour
compenser l'inductance de la charge, deux capacités, formées par des dépôts métalliques (31, 32) déposés sur le substrat, sont reliées à la couche
(4). Applications aux transmissions à large bande de fréquence entre 1 et 20 GHz.
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